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フォトインタラプタ　セレクションガイド
●透過型フォトインタラプタ

●省電力フォトインタラプタ

●反射型フォトセンサ（フォトリフレクタ）

●4方向検出センサ

品　　名 パッケージ 出力形式
特性

ギャップ幅（mm）スリット幅（mm） ネジ止め 位置決めPIN 備考
RPI-0125

面実装

フォトトランジスタ

1.2 0.3

RPI-0226 2.0 0.3 ワイドギャップ面実装

RPI-122

リード

0.8 0.25

RPI-121 0.8 0.4

RPI-125 1.2 0.3

RPI-221 2.3 0.4

RPI-222 2.0 0.2

RPI-243 2.0 0.4

RPI-246 2.0 0.2

RPI-352 3.0 0.4

RPI-441C1 4.0 0.5

品　　名 パッケージ 出力形式
特性

ギャップ幅（mm）スリット幅（mm） 備考

RPI-0352E 面実装 フォトトランジスタ 3.0 0.4 省電力、高効率

RPI-352E リード フォトトランジスタ 3.0 0.4 省電力、高効率

RPI-441C1E リード フォトトランジスタ 4.0 0.5 省電力、高効率

品　　名 パッケージ 出力形式
特性

発光波長（nm） 備考

RPI-1035 面実装 フォトトランジスタ 950

品　　名 パッケージ 出力形式
特性

焦点距離（mm）発光波長（nm） 備考

RPR-220

リード

フォトトランジスタ 6.0 940

RPR-220UC30N フォトトランジスタ 6.0 630 赤色発光

RPR-220PC30N フォトトランジスタ 6.0 470 青色発光
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透過型フォトインタラプタ
リニアフォトトランジスタ出力

パッケージ 外観 品名
標準特性

ギャップ幅（mm） スリット幅（mm） IC（mA） tr, tf（μs）VCE（V） IF（mA）

超小型面実装タイプ  RPI-0125 1.2 0.3
0.45Min.
4.95Max.

5 20 10

小型面実装タイプ  RPI-0226 2.0 0.3 0.1Min. 5 5 50

超小型タイプ

 RPI-122 0.8 0.25
0.18Min.
1.08Max.

0.7 3 10

 RPI-121 0.8 0.4 0.7Min. 5 20 10

 RPI-125 1.2 0.3
0.45Min.
4.95Max.

5 20 10

小型タイプ

 RPI-221 2.3 0.4 0.2Min. 5 20 10

 RPI-222 2.0 0.2
0.18Min.
0.95Max.

5 10 10

 RPI-243 2.0 0.4 0.5Min. 5 20 10

 RPI-246 2.0 0.2
0.35Min.
1.2Max.

5 20 10

 RPI-352 3.0 0.4 0.2Min. 5 20 10

 RPI-441C1 4.0 0.5 0.2Min. 5 20 10

省電力タイプ

 RPI-0352E 3.0 0.4 0.18Min. 5 10 10

 RPI-352E 3.0 0.4 0.18Min. 5 10 10

 RPI-441C1E 4.0 0.5 0.2Min. 5 10 10
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反射型フォトセンサ
フォトリフレクタタイプ

パッケージ 外観 品名
標準特性

LEDλP

（nm）
PTrλP

（nm）
IC

（mA）
tr, tf
（μs）VCE（V） IF（mA）

ケース入りタイプ

RPR-220 940 800
0.08Min.
0.8Max.

2 10 10

RPR-220UC30N 630 800
0.08Min.
0.8Max.

5 10 10

RPR-220PC30N 470 800
0.08Min.
0.8Max.

5 10 10

4方向検出センサ
4方向検出センサ

パッケージ 外観 品名
標準特性

LEDλP

（nm）
PTrλP

（nm）
IC

（mA）
tr, tf
（μs）VCE（V） IF（mA）

面実装タイプ RPI-1035 950 800 0.1Min. 5 5 10
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●品名の構成

●包装仕様 ＊代表例

包装形態 品名
包装仕様 個装数量

（個）
基本発注単位
（個）個装仕様 ケース仕様

バルク RPI-243＊ ビニール袋 紙箱 250 / 袋 1000 / 箱

テーピング RPI-0125＊
リール+

アルミパック袋
紙箱 750 / リール 750 / リール

バルク RPR-220 ビニール袋 紙箱 100 / 袋 500

チューブ RPR-220UC30N スティック 紙箱 100 / 本 2500

ギャップ幅

━
Reflector

2— 1 5R IP

━
ROHM

 ● 透過型
7桁：

━
Photo ギャップ幅

追番

━
Interrupter

2— 2 0R RP

━
ROHM

 ● 反射型
7桁：

━
Photo

追番

━
Reflector

1— 0 2 5R IP

━
ROHM

8桁：

━
Photo

━
Interrupter 0 面実装タイプ

—

追番

U

P

630nm光源

470nm光源

0 面実装タイプ

22 00 UR RP

━
ROHM

8桁：

━
Photo

追番

マトリクス検出
（グリッド）

回転
通過 開閉 遮断 圧力

サイズ 位置 有無

移動 方向

A

A

B
B

位相差を利用して
方向検出も可能

ハガ
キ

B5

A4 
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赤外発光ダイオード

●包装仕様
包装形態 パッケージ 仕　様 個装数量（pcs） 基本発注単位（pcs）

テーピング
表面実装タイプ エンボステーピング － 3000／リール, 2000／リール
全形名 ラジアルテーピング － 2000／リール

バルク
φ3, φ5タイプ

個装：ビニール袋 ケース：紙箱
500／袋 φ5mmは1000／箱

φ3mm及びサイドビューは2000／箱サイドビュー 200／袋

シリーズ名
SIR

SCM

SML

SIM

S I

φ3、φ5タイプ赤外LED

チップLED

サイドビュータイプ赤外LED

表面実装タイプ赤外LED

パッケージの色出力形態

3R －

追番
S

R

S14

赤外LED

テーピングT32

ストレート

テーピング

F3T

端子形状

T31

3F テーピングA47

エンボステーピングT68

エンボステーピングT86

色付き

T

B

透明

リモコン送信機用、光通信用等各セットにマッチする豊富なバリエーションをそろえています。

●形名の構成

赤外発光ダイオード 1

パッケージ 外　　観 品　　名 特　　長
絶対最大定格 標準特性

IF

（mA）
IE

（mW/sr）
VF

（V）
λP

（nm）
tr, tf
（μs）

θ1／2
（deg）

IF

（mA）
IF

（mA）

φ3樹脂

SIR-34ST3F

SIR-34ST3F リモコン用に最適 100 10.5 50 1.3 100 950 1 27

SIR-341ST3F 小型高出力 75 18.1 50 1.3 50 940 1 16

φ5樹脂

SIR-56ST3F

SIR-56ST3F リモコン用に最適 100 15 50 1.3 100 950 1 15

SIR-563ST3F リモコン用に最適・高出力 100 21 50 1.34 50 940 1 15

SIR-568ST3F 光通信用高速LED 100 38 50 1.6 50 850 fc＝50MHz 13

サイドビュー
樹脂

SIM-20ST

SIM-20ST モールドタイプ汎用品 50 7.5 50 1.3 50 950 1 15

SIM-22ST モールドタイプ汎用品 50 0.8 10 1.3 50 950 1 30

表面実装タイプ
（トップビュー）

SIM-040ST

SIM-030ST 低背（0.9mm） 100 25 100 1.7 100 870 0.1 20

SIM-040ST 高出力タイプ 100 40 100 1.7 100 870 0.1 20

下記の製品は、LED製品です。（P.E8にも記載）お問合せ、ご相談については、LED製品担当者までお願いします。

赤外発光ダイオード 2

パッケージ
（mm） 品　　名 素子材質

発
光
色

絶対最大定格（Ta＝25℃） 電気的光学的特性（Ta＝25℃）
許容
損失
PD

（mW）

順方向
電流
IF

（mA）

ピーク
順方向電流

IFP

（mA）

逆方向
電圧
VR

（V）

動作温度
Topr
（℃）

保存温度
Tstg
（℃）

順方向電圧
VF

逆方向電流
IR

発光波長
lD

放射強度

Typ.
（V）

IF

（mA）
Max.
（mA）

VR

（V）
Typ.
（nm）

IF
（mA）

Min.
（mW/sr）

Typ.
（mW/sr）

IF
（mA）

面実装
赤外LED
1.0×0.6（t＝0.2）

☆SML-P15R2T

AlGaAs 赤外

40 20

100※1

5 －40～＋85 －40～＋100

1.6

20

100

5

870

20

－ 1.0

20

面実装
赤外LED
2.0×1.25（t＝0.8）

SML-M13RT

60

30 1.4 10

0.5 1.7 

面実装
赤外LED
（背面実装可能タイプ）
3.2×1.6（t＝1.85）

SML-S13RT 300※1

850

1.5 2.5

面実装
赤外LED
3.0×1.5（t＝2.2）

SCM-013RT 57 500※1 0.5 2.0

※1:Duty1/10, 1kHz　＊実装基板の考慮が必要� ☆：開発中　
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フォトトランジスタ

●形名の構成
包装形態 パッケージ 仕　様 個装数量

（pcs）
基本発注単位
（pcs）

テーピング

表面実装
タイプ エンボステーピング － 3000／リール,

2000／リール

φ3タイプ
ラジアルテーピング － 2000／リール

サイドビュー

バルク
φ3タイプ 個装：

ビニール袋
ケース：
紙箱

500／袋
2000／箱

サイドビュー 200／袋

ロームのフォトトランジスタは高信頼性・高出力で小型精密機器に多用されており、φ3トップビュー、サイドビュータイプをそろえています。

フォトトランジスタ 1

パッケージ 外　　観 品　　名 特　　長 可視光カット

絶対最大定格 標準特性

VCEO

（V）
Pc Max.
（mW）

ICEO Max.
（μA）

IC

（mA）
λP

（nm）
tr, tf
（μs）

θ1／2
（deg）VCE

（V）

φ3樹脂

RPT-38PB3F 

 RPT-34PB3F 可視光カット 32 150 0.5 10 2.0Min. 800 10 36

 RPT-37PB3F 可視光カット、極性判別可 32 150 0.5 10 2.0Min. 800 10 36

 RPT-38PB3F 可視光カット 32 150 0.5 10 2.0Min. 800 10 36

サイドビュー樹脂
RPM-20PB

 RPM-20PB 可視光カット 32 100 0.5 10 0.5Min. 800 10 14

 RPM-22PB 可視光カット，広指向性 32 100 0.5 10 0.48Min. 800 10 32

TP 3－ 4 BP 3 FR

φ3タイプ受光素子

サイドビュータイプ
受光素子

表面実装タイプ

シリーズ名

RPM

SML

SCM

RPT

追番

フォトトランジスタ
P

T

出力形態
色付き

パッケージの色

T

B

透明

T32

3F

T31

ラジアルテーピング

ラジアルテーピング

ストレート

端子形状

T68 エンボステーピング

T86 エンボステーピング

●包装仕様

下記の製品は、LED製品です。（P.E9にも記載）お問合せ、ご相談については、LED製品担当者までお願いします。

フォトトランジスタ 2

パッケージ
（mm） 品　　名 素子材質

絶対最大定格（Ta＝25℃） 電気的光学的特性（Ta＝25℃）
コレクター
エミッタ間
電圧
（V）

エミッター
コレクター間
電圧
（V）

コレクタ
電流

（mA）

コレクタ
損失

（mW）

動作温度
Topr
（℃）

保存温度
Tstg
（℃）

光電流 暗電流 感度波長 コレクターエミッタ間飽和電圧
Min.
（mA）

Max.
（mA）

VCE（V）
/E（Lx）

Max.
（mA）

VCE

（V）
lP

Typ.
（nm）

Min.
（V）

Typ.
（V）

Max.
（V）

IC（mA）
/E（Lx）

面実装フォトトランジスタ
2.0×1.25（t＝0.8）

SML-H10TB

Si 32 5 30

80

－30～＋85 －30～＋100

2.0 

3.8

5
/500 0.5 10 800 ─ ─ 0.4 0.1

/500面実装フォトトランジスタ
（背面実装タイプ）

3.4×1.25（t＝1.1）

SML-810TB 2.3

面実装フォトトランジスタ
3.0×1.5（t＝2.2）

SCM-014TB 100 0.3 2.8

　

フォトダイオード

●形名の構成
包装形態 パッケージ 仕　様 個装数量

（pcs） 基本発注単位（pcs）

テーピング 表面実装タイプ エンボステーピング － 3000／リール

ロームのフォトダイオードは小型精密機器に採用されており、表面実装タイプ（サイドビュー、トップビュー）をそろえております。

●包装仕様

シリーズ名

P M 0D －

追番

01 0R

フォトダイオード

パッケージ 外　　観 品　　名 特　　長 可視光カット
絶対最大定格 標準特性
VR

（V）
PDMax.
（mW）

光電流
（μA）

暗電流
（nA）

λP

（nm）
tr, tf
（ns）

θ1／2
（deg）

表面実装タイプ
（トップビュー）  RPMD-0100 小型・薄型 60  30 8  6Max. 940 100 60

近接センサ

パッケージ 外　　観 品　　名 特　　長 可視光カット インターフェース
絶対最大定格 標準特性

Vdd max
（V）

Vleda max
（V）

PSセンサ出力
（Count）

λP

（nm）

表面実装タイプ RPR-0521RS 照度・近接一体型 外乱光キャンセル
機能内蔵 I2C 4.5 7 80 940
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●外形寸法図（単位:mm）

●RPR-220

4.
9

6.4
2.8

M
in

.2
0

6.
5

1.
4

2-φ2.2

4－□0.5

（2.8） （2.5）

4.
9

6.4
2.8

(2
.9

5)
6.

5

1.
4

2-φ2.2

4－□0.5

（2.8） （2.5）

●RPR-220UC30N
●RPR-220PC30N

2.
4

0.
9

1.
9

3.
7

3.7

1

3.9

3.
9

φ0.8パターン

●RPI-1035

A'

0.
75

3.
3

2.
8 2.
2

3.6

0.31.2

A

断面A-A'

（
1.

6）
（

2.
35
）

（1.28）
（2.9）

（
0.

4）
（

0.
7）

ギャップ

（
光
軸
）

●RPI-0125

（
光
軸
）

0.5

0.
7

φ0.6

4.4

φ0.8

2-C0.2

2.
8

(1
)

(0
.7

5)

1.
7

3.4

(0.3)

1.5

C0.2

0.
4

2-C0.1

2.0

2.
0

0.
15

2.7
パッケージ
底面

0.
25

0.
55

①

②

④

③

A

A'

断面A-A'

B

B部拡大図
(リード先端断面)

ギャップ

●RPI-0226

4－0.2
4－0.5A'

A

断面 A-A'

3.6

2.
6

3.
3 2.

3 1.
5 1

M
in

.2

0.4

1
0.8

（
光
軸
）

ギャップ

●RPI-121

4.4

3.6

0.8

0.25

3.
4

3.
3 2.
8 2.
3

（2.7）

1

(0
.5

)

（
2.

5 ）

断面 A-A'

断面 B-B'

A

A'

B

B'

0.4

ギャップ

（
光
軸
）

（2）

4－0.2
4－0.5
4－0.4

●RPI-122

4.9

2.3

0.4

2.
6

A

1.
5

2.
6

3.
3

1

M
in

.5

断面A-A'

A'

ギャップ

（
光
軸
）

（4） （2）

4－0.2

4－0.5

4－0.4

●RPI-221

4.9

2.
6

0.
2

(0
.4

)

2

2.
3

3.
3

M
in

.5

1

(1
.5

)

断面A-A'

A

A'

ギャップ

（
光
軸
）

（4） （2）

4－0.2

4－0.5

4－0.4

0.2

●RPI-222

●RPI-246

2

5

4.
2

φ1.5

2.
8

5.
2

M
in
.5

1

0.
2

1.
6

断面A-A'

A

A'

ギャップ

（
光
軸
）

（2.5）（
1.

5）

（4）

4－0.2
4－0.5

●RPI-243
5

0.4

φ1.5

4.
2

1

2

2.
8

5.
2

M
in

.5

1.
2

断面A-A'

A

A'

ギャップ

（
光
軸
）

（
1.

5）

（4） （2.5）

4－0.5

●RPI-125

A'

3.
3

2.
8

3.6
2.6
0.31.2

断面A-A'

2.
2

0.
7

(2
.5

)

0.
75

A

ギャップ

（
光
軸
）

（2.75） （2）
0.15

4－0.5
4－0.4

2.
5

6.4

0.5

5.
4

4.8

3.
9

4.
2

1

3

4
1.3

(1
.2

)
0.

5
0.

2

(1
.2

)

φ1.4

φ1

3.
2

断面図 A-A'
(0.4)

(0
.6

)

A

A'

0.
8

光軸

ギャップ

●RPI-0352E

(1
.2

)

0.
8

4.
2

6.4

0.43

断面 A-A'

A 1.
2

5.
4

M
in

.5

φ1

φ1.4

A' 
4－0.2

（5）

（
1.

5）

4－0.5

（2.5）

ギャップ

（
光
軸
）

●RPI-352,RPI-352E

(Gap)

（
光
軸
）

A'

A

4.
2

5.
2

C0.4

1.
2

C0.
6

0.
5

1.
2

4.
2 (2
.4

)

(2.5)

4

3.6

3.25 φ1.2

4-0.5

8

(6.7)

3.
6

4 -0.2

断面A-A'

●RPI-441C1,RPI-441C1E

〈フォトインタラプタ〉

パッケージ

E34

オプトデバイス
光センサ

www.rohm.co.jp

▶パッケージ

E

光
セ
ン
サ



〈赤外発光ダイオード〉
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〈フォトトランジスタ〉
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